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на правах рекламы

Микросхема СОЗУ 1669РА015 ин-
формационной емкостью 4 Мбит 
имеет организацию 128 К32 бит 

и предназначена для применения в высоко-
надежных вычислительных системах, систе-
мах управления специального назначения.

Микросхема изготавливается в металлоке-
рамическом корпусе типа 5134.64-6 и функци-
онирует при температуре среды –60…+125 °C.

Функциональным аналогом является 
микросхема ACT128K32 компании Aeroflex 
Circuit Technology, США.

Технические условия: АЕНВ.431220.119 ТУ, 
АЕНВ.431220.119-01 ТУ.

Центр изделий специального назначения
Контактное лицо:  

Александр Иванович Титов
тел.: (375-17) 298-97-43,

т/факс: (+375-17) 398-72-03,
E‑mail: ATitov@integral.by

ул. И. П. Казинца, д. 121а, ком. 327,  
г. Минск, 220108, Республика Беларусь

www.integral.by

ИМС СОЗУ информационной емкостью 4 Мбит 
категории качества «ВП» 1669РА015

Таблица 1. Основные параметры микросхемы

Наименование параметра, буквенное обозначение Норма параметра

Напряжение питания 3–5,5 В

Ток потребления в режиме хранения, ICCS не более 5 мА

Динамический ток потребления, IOCC не более 270 мА

Время выборки адреса, tA(A) не более 50 нс

Время выбора, tA(CE) не более 50 нс

Время выборки разрешения выхода, tA(OE) не более 50 нс

Время цикла записи/ считывания, tCY (WE)/ tCY (RD) не менее 50 нс

Таблица 2. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Примечание.
1.	 Допускается эксплуатация микросхем при длительности фронта спада входного сигнала до 100 нс.  

Динамические параметры микросхем при tLH, tHL > 3 нс не регламентируются.
2.	 Динамические параметры микросхем при CL > 15 пФ не регламентируются.

Наименование параметра режима,  
единица измерения

Буквенное  
обозначение  

параметра

Предельно допустимый режим Предельный режим

Норма Норма

не менее не более не менее не более

Напряжение питания, В UCC 3,0 5,5 –0,5 6,0

Входное напряжение низкого уровня, В UIL 0 0,8 –0,3 –

Входное напряжение высокого уровня, В UIH 2,2 UCC – UCC + 0,3

Выходной ток высокого уровня, мА IOH – –1 – –

Выходной ток низкого уровня, мА IOL – 1,0 – –

Выходной ток, мА

IOпри UCC < UОZ ≤ UCC + 0,3 В – – – 10

при –0,3 В ≤ UОZ < 0 В – – – –10

Входной ток, мА

IIпри UCC < UI ≤ UCC + 0,3 В – – – 10

при –0,3 В ≤ UI < 0 В – – – –10

Длительность фронта  
спада входного сигнала, нс tLH, tHL

1 – 3,0 – –

Емкость нагрузки, пФ CL
2 – 15 – –

Таблица 3. Назначение выводов

Номер  
вывода

Обозна- 
чение Назначение

01–08 I/O0–I/O7 Входы /выходы информационные

09–12 А16–А13 Входы адреса

13 C
—

E1 Вход сигнала разрешения

14 W
——

E1 Вход сигнала «Разрешение записи»

15 GND Общий вывод

16 UCC Вывод питания  
от источника напряжения

17 C
—

E2 Вход сигнала разрешения

18 W
——

E2 Вход сигнала «Разрешение записи»

19 O
—

E Вход сигнала  
«Разрешение вывода информации»

20–24 А12–А8 Входы адреса

25–31 I/O8–I/O14 Входы/выходы информационные

32 GND Общий вывод

33–41 I/O15–I/O23 Входы/выходы информационные

42–45 А7–A4 Входы адреса

46 C
—

E3 Вход сигнала разрешения

47 W
——

E3 Вход сигнала «Разрешение записи»

48 А3 Вход адреса

49 UCC Вывод питания  
от источника напряжения

50 GND Общий вывод

51 C
—

E4 Вход сигнала разрешения

52 W
——

E4 Вход сигнала «Разрешение записи»

53–55 А2–А0 Входы адреса

56–63 I/O24–I/O31 Входы/выходы информационные

64 GND Общий вывод

Таблица 4. Таблица истинности

Примечание.
L — низкий уровень напряжения;
H — высокий уровень напряжения;
X — любой уровень напряжения (низкий или высокий);
Z — выход в состоянии «Выключено».
При i = 1 управляются входы/выходы I/O0–I/O7;
i = 2 управляются входы/выходы I/O8–I/O15;
i = 3 управляются входы/выходы I/O16–I/O23;
i = 4 управляются входы/выходы I/O24–I/O31

 Режим

Выводы

CEi  
(i = 1–4)

WEi  
(i = 1–4) OE I/O

Режим хранения  
(режим пониженного  
энергопотребления)

H X X Z

Чтение L H L Выход

Запись L L X Вход

Чтение, выход  
в состоянии 

«Выключено»
L H H Z


